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1. Фізико - активні впливи на явища переносу в монокристалах антимоніду кадмію.

2. Physico - active influence on the transport phenomena in single crystals of cadmium antimonid.

Реферат:
1. Дисертація присвячена з'ясуванню закономірностей впливу дефектів технологічного та радіаційного
походження на явища переносу в монокристалах антимоніду кадмію при різних фізико - активних впливах і
наявності неоднорідного розподілу легуючої домішки в об'ємі напівпровідника. Виявлено наявність
неоднорідностей в розподілі домішок Te та In в монокристалах CdSb. Встановлено вплив шаруватих
періодичних неоднорідностей (ШПН) на ефект перемикання з високоомного в низькоомний стан в
монокристалах CdSb(Te). Виявлено, що із-за впливу ШПН при збільшенні інтенсивності освітлення у зразках
CdSb(Te), вирізаних вздовж осі росту кристала, відбувається різке зростання рухливості та середньої
транспортної довжини вільного пробігу носіїв заряду. Встановлено, що при гама-опроміненні монокристалів
CdSb(In) спостерігаються максимуми на залежностях рухливості носіїв заряду від дози опромінення та
запропоновано модель, яка пояснює дане явище. Запропоновано принципово нову методику для визначення
глибини залягання енергетичних рівнів у забороненій зоні напівпровідників, що ґрунтується лише на
використанні даних п'єзоопору.



2. Dissertation deals with investigation of the influence of defects of technological and radiation origin on
phenomenon of cadmium antimonid transport at various physico - active effects and at presence of
inhomogeneous distribution of doping impurity in semiconductor volume. Presence of inhomogenities in
impurities Te and In distribution CdSb single crystals was elicited. Influence of layered periodical inhomogenities
(LPI) on the effect of change-over from high ohmic to low ohmic state in CdSb(Te) single crystals was determined.
It was fixed that sharp increase of mobility and growth of average transport length of charge carriers free path
takes place in CdSb(Te) samples cut along the axis of the crystal growth owing to the influence of LPI at light
intensity increase. Influence of irradiation on the transport phenomenon in cadmium antimonid single crystals was
investigated. Maxima at carriers mobility dependences on the irradiation doze were fixed at irradiation of CdSb(In)
single crystals. A model explaining this phenomenon is offered. New methods of determination of the depth of
energy levels bedding in the forbidden zone, based only on the use of piezoresistance date is offered.
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